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Układ składa, się z czterech dwuwe jścioirych multiplek-
serów, z których każdy spełnia funkcję logiczną 
Y > DS,' A + BS-,* B„. Selekcja danych na wejściach A , n A n a n " dokonywana jest przez podanie dwubitowego słowa na 
wejścia sterujące DS., DSa /DATA SELECT/. 

M C Y 7 4 0 1 9 N 
MCY 64019N 
Poczwórny 2-wejściowy 
multiplekser 

Informacja wstępna 

SSI CMOS 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzek 

UDC A3 DSB Y3 ¥2 V, Y0 osA 

74019 

Parametry dopuszczalne 
= 0 V/ 

Tabela stanów logicznych 

Wejścia Wyjścia 
D S A DS B Yn 
0 l) 0 

1 0 A n 
0 1 Bn 
1 1 An * "n 

n 0 ~ 3 

Wartoś6 Oznaczenie Nazwa Jedn. Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

UDD Napięcie zasilania V -0,5 +20 

°X Napięcie wejściowe V -0,5 °DD + 
Prąd wejściowy 1BA -10 + 10 

PD Mco rozpraszana , raW 500 
tap>b Temperatura otoczenia w czasie pracy 

MCY 74...,N °C -40 +85 
MCY 64....N °c 0 • 70 

%stg Temperatura przechowywania °c -55 + 125 

20 



Parametry 'charakterystyczne statyczne 

Otna-orenle 
Wartość Warunki poalaru Otna-orenle LANA Jedn. "amb min 25°C *ajnb max "o 

min oaz typ max min max tTJ M [T ] 

Prąd Ł<iB i lania * stanie spo-oeynku 
P* 

1 
2 
4 
20 

0,02 
0,02 
0,02 
0,04 

1 
2 
4 
20 

30 
60 
120 
600 

0i5 
0;10 
0;15 
0J20 

5 
10 
15 
20 

Hapięoia wejścio-we w etanie wyao-
KLA 7 

3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

3,5 
1 
11 

0,5;4,5 
1}9 
1,5;13,5 

5 
10 
15 

' l i Bapięoie wejścio-wo w stanie nis-kim 7 
1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

0,5;4,5 
1;9 
1.5J13.5 

5 
10 
15 

Prąd wejściowy UA + 0,1 •10-5 + 0,1 +1 0;18 18 

°0H Hapięcie wyjścio-we w stanie wyso-kim T UDD tr̂ -0,05 5 j10;15 

D0L napięcie wyjścio-we w etanie nis-kla V 0,05 o . 0,05 - 0,05 0'CDD 5 ;10;15 

1ÓH Prąd wyjściowy w stanie wysokim DA 
-0,64 
-2 

-0,?1 
-1,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0;5 
0i5 

4,6 
2,5 

5 
5 DA -1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0i10 9,5 10 

-4,2 -3,4 -6,8 -2,4 0 ;15 13,5 15 
I0L Prąd wyjściowy w stanie niskim mA 

0,64 
1,6 

0,51 
1,3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

0;5 
o;io 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,2 3,4 6,8 2,4 0;15 1,5 15 
tart -ln - -40°C dla KOT 64 ; 0°C dla MCT 74...« 
t . . +e5°C dla IICT 64 ; +70°G dla HOT 74.... 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/tanb - +25aC, tr = tf = 20 ns, CL = 50 pF, R^ = 200 k£/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość Warunki 

pomiaru 
uDD m 

Oznaczenie Nazwa Jedn. typ max 
Warunki 
pomiaru 
uDD m 

tPLH Czas propagacji zmiany stanu 
z niskiego na wysoki ns 

150 
60 

300 
120 

5 
10 

tPHL Czas propagacji zmiany stanu 
z wysokiego na niski 50 100 15 

tTLH Czas narastania zbocza sy-
gnału wyjściowego ns 

100 
50 

200 
100 

5 
10 

tTHl Czas opadania zbocza sygna-
łu wyjśoiowego 40 80 15 

CI Pojemność 
wejśoiowa 

A ,B n' n P* 5 7,5 
CI Pojemność 

wejśoiowa DSA ,DSB PP 10 15 

21 


